oot . UBC 8l

AMPLIFICATRICE
DE TENSION
CARACTERISTIQUES
Chauffage
Indirect (cathode isolée du filament)..... ......... If =01A
Alimentation du filament en série (broche 4 reliée a la masse) Vi= 14V
CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI!
Triode
Tension de l'anode. . ............. Va= 100 10 V
Tension de la grille............... Vg=—10—15V
Courant anodique. . ........o.covvenn la = 0,8 1,5 mA
Coefficient d’amplification......... K = 70 70
Résistance interne................. Po= 50 42 kQ
Pente....vveriiiii it S = 1,4 1,656 mA/V
Diodes
Résistance interne de la diode 1 pour
ldi=1pA oo fdy = 0,1 MQ
Résistance interne de la diode 2 pour
ldi=1oA i ieieans pda = 0.1 MQ
CAPACITES (%)
Capacité de la grille............ccveueiinn Cg = 23pF
Capacité de I'anode...........coouvivnnnn Ca = 230pF
Capacité grille-anode............. Creaiies Cag = 1,2 pF
Capacité de la diode 1..........coveevnnn Cd; = 0,9 pF
Capacité de la diode 2......cevvaviivvnnnn, Cd = 09 pF
Capacité diode 1 - diode 2................. Cdida< 0,2 pF
Capacité diode 1 - anode...... aree i Cdja < 0,005 pF
Capacité diode 2 - anode.................. Cdea < 0,01 pF
Capacité diode 1 - grille.................., Cdig < 0,007 pF
Capacité diode 2 - grille................ .00 Cd»>g < 0,007 pF
(*) Mesurées selon les indications du tableau donné au paragraphe *' Capacités '
du chapitre ** DEFINITIONS ' figurant au début de ce recueil (p. 5124).
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DOUBLE DIODE
UBC 8I TRIODE
AMPLIFICATRICE
DE TENSION

CONDITIONS D'UTILISATION EN AMPLIFICATRICE BF

Vb Ra Rk Rg Rg'

Vs/Ve
) (MQ) (k) (MQ) (MQ) /
170 0,22 5,6 1 0,68 44
100 0,22 5,6 1 0,68 41
170 0,1 3,9 1 0,33 37
100 0,1 3,9 1 0,33 34

Cette triode peut étre utilisée sans précaution spéciale contre la
microphonie dans tout amplificateur exigeant une tension d’entrée
supérieure ou égale a 10 mVeff pour fournir la puissance de sortie
normalisée de 50 mW,
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ﬁr_“_
:
b 3
A
-
Ve 2
>
R F 3
:»
Ri
& B

50 u. F

LA RADIOTECHNIQUE

5435 9-56



DOUBLE DIODE
ooe  UBC 81
AMPLIFICATRICE
DE TENSION

VALEURS A NE PAS DEPASSER

Triode :
Tension de I'anode..............c..ovue, Va max = 250 V
Puissance dissipée sur |'anode.......... Pa max=05W
Courant cathodique..................... ik max= 5 mA
Résistance du circuit de la grille........ Rg max= 3 MQ
Résistance du circuit de la grille (polarisa-
tion par Rg seul).............oooieiie Rg max= 22 MQ
Diodes :
Tension de la diode 1 (créte) ........... Vdip max = 350 V
Tension de la diode 2 (créte)........... Vd.p max = 350 V
Courant de la diode 1................... Idi max= 0,8 mA
Courant de la diode 2................... Ida max= 0,8 mA

Triode et diodes :

Résistance entre filament et cathode .... Rkf max= 20 kQ
Tension entre filament et cathode....... Vki max =100V

DISPOSITION DES ELECTRODES
ET ENCOMBREMENT
1_22_’“"

o]
F >
Q : :
F o
K D2 G M.5 (1) Masse du circuit I

de [ilament

Embase : Miniature 9 broches (Noval).
Orientation dans le montage : quelconque.

La broche 4 doit &tre reliée & la masse de la chaine des fila-
ments.

La broche marquée C.l. doit toujours rester libre.

LA RADIOTECHNIQUE

5436




w
a uN
WERO
oo ka
EOCN
e e LA
- Y
0 d
2 a2
o 3
(a]

UBC 8I

—
33 ]
Ry o
© -
N 9 0 o o
[en)
N _ ™ \
TN i
; i %o
i -_7/
«n _ Ll
- Ha 1T T =
L ] Q
— T —
e : oz
, T - ﬂ ] T
[ . g1 j w
NN . ]
00 o - Ly U
e ; i o
T 1\\% ~ —
i T a
Ll J <
N n (1 4
: : i <
T A\ 1REs -
S
> 2
< ]
1



9-56

UBC 8I

TRIODE

DE TENSION

DOUBLE DIODE
AMPLIFICATRICE
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